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리튬 금속은 낮은 밀도(0.534 g/cm3), 매우 높은 이론용량(3,860 mAh/g), 그리고 가장 낮은 음

수의 산화 환원 전위(표준수소전극 대비 -3.040 V)를 가짐으로써 현재 상용화된 흑연을 대체

할 이상적인 음극재로 생각되어왔다. 이러한 리튬을 음극으로 사용하는 리튬 금속 전지를 구

현하기 위해서는 전류 집전체로 널리 사용되고 있는 구리 포일의 리튬에 대한 친화도를 개선

해주어야 한다. 구리는 리튬에 대한 낮은 친화도를 가짐으로써 높은 핵 형성 장벽을 갖고, 구

리 포일의 결함으로의 집중적인 리튬이온 플럭스로 인하여 불균일한 리튬 핵 생성 및 수지상 

성장이 일어난다. 수지상은 금속 표면의 어느 한 부분에서 비정상적으로 생성되는 나뭇가지 

모양의 결정으로, 수지상의 성장은 전지의 내부 단락 및 전지의 폭발까지도 일으킬 수 있다. 

이러한 문제를 해결하기 위해 금, 은, 백금, 아연 등의 리튬 친화적인 물질을 이용한 연구들이 

진행되고 있다. 리튬 친화적인 표면은 핵 형성 장벽을 낮추어 균일한 리튬 분포를 이끌고, 특

정 물질들은 리튬과 합금 상을 형성함으로써 리튬 전착을 분산시킬 수 있다. 본 연구에서는 리

튬 친화적인 성질을 가지고 있는 아연을 구리 호일에 손쉽게 코팅함으로써 리튬 핵 형성 장벽

을 크게 낮추고, 리튬 수지상이 없이 평평하고 부드러운 리튬 전착을 유도하였다.




